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que se presenta pare unir a ia solicitud de
. PATENTE. DE " INVENCIOFR _
formulada el 4 de Diciembre de 1,962, con el Ném. 283.072

en |
ES5PAT A

, o por VEINTE sfios . , .
& _nombre de ALBISWERK ZURICH A.G., entidad suiza, utablécida en
Albiariederstr. 245, Zurich, Suiga, pors
WUN DISPOSITIVO DE CAMBIO EMISION-RECEPCICN PARA CONDUCTORES ASI-

METRICOS Y SIMETRICOSY

El presente invento se refiere a dispositivos de cambio emj
- sién-recepoiln para lineas simétriocas y asiméiricas. En las insta
lacicnes emisoras-receptoras con una antene comin para 8] régimen
de emisién y el régimen de recepcidn, se vuelve s& presentar siem—

5 pre el problema de, por un lado mantensr la energfa de emisidn -

alejads de la entrada de recepcidn y, ypor c;tro lado, de conduciy
la totalidad de la anergfa de Tegepcién al Teceptor. Para condug
tores huecos se suele éstructursr el dispositivo de cambio emi- -
sifn-recepcidn, con un conductor bueco secundarioc que, o bien es-

10 t4 conectado a travds de un scoplador de direccién, o bien se en—
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cuentra sobre el conductor hueco de emision, en la direccion del
campo £ de las ondas emitidas. Ahora bien, esta Oltima solucidn
requiers que la onda recibida, pobre en energia, sea hecha girar
en un nimero impar de angulos rectoss

Otra solucidn conocida utiliza las disposiciones conocidas

. bajo la designacién de interruptor TRY, en las que la entrada en

la linea de recepcidn se conecta, en el régimen de emisidn de mg
do que ofresca una resistencia de muchos ohmios, mediante lémparas
de descarza 'en gasy Bstes lamparas de descarga en gas empleadas,
se cuentran ’pola.rizadas de tal modo, que el impulso de emision es
suficiente para ionizarias: Con una linea, cuya longitud corres—

ponde a wn numero impar de cuartos de onda de' la frecuencia de e=
misidn, se establece unk impedancia muy elevada desde la entrada

hacia las lamparas de descarga, con lo que no puede penetrar nin

guna enorgis en esta 1linea. Con objeto de que en una instalacidn’
de radary el receptor esté protegido en cada impulso de emisidn,

tiens que ser la polarizscidn aproximademente igusl a la tensién

de ionizacidn. Ahora bien, esta elevada polarizacidn tiene el in
conveniente de que el tiempo de desionizacidn resulta mas largo,

determinado asi la distancia minima memsurable. Con ayuda de me—

dios adicic;nalea res_\ilta posible reducir este tiempo de desioni~

gacidon. En frecuencias portadoras elevadas se consiguleron asi -

tiempoe de desionizacidn de a.prox:‘unadamente' 50 microseg\mdos; Pa-
ra frecusncias mas bajas, sﬁmenta este tiempo.

Especialmente para aparatcs de radar con frecuencias bajas
de Qmisién, tales como los utilisac‘_ios por ejemplo, para sondeos,
no bastan estos tiempos de ionizacidn, ya que bay que poder medir
distancias de a partir de 500 m, lo que, empero corresponde a un
tiempo maximo de desiox_:izacién gle 3,3 nicrosegqundoss.

Bl dispositivo de cambio emisidn-recepcidn de acuerde con
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el invento, posee tiempos de reouparacion del orden de magnitud
de algunos 10 -9 segundos, sin que se necesiten polarizaciones u
otros medios cualesquiera. Ello se fzdnsigue previendo,' tento en
la lines de emisi?m,‘ como también en la linea de recepeidn, eircui
tos transfoma.doreé de impedanciay, que posesn alementos semidondu_c_
tores, los cuales actian como interrptores y se conectan con baja
resistencia obmica en el régimen de emisidn.

A vase del dibujo adjunto sera explicado el invento a contie

nuacion con mas detaile, representando la figura 1 una vista gene=

'_:cal del dispositivo de cambio emisidn-recepcidn de acuerdo con el

invento, a meners de ejemplo, y las figuras 2A y 2B, ejemplos de -
:bransferemias gencillo de impadancia.

Las conexiones en el dispesitivoe de cambio emisi&n-recepci&n'
han_ai;lp desi@ados en la figura 1 con S para el emisor, con E pa-
ra el receptor y con A, para la antena. Las lineas en si no se han
representado especialmente, pussto que puedan tener ocualquier es-
tructure conocida. Desde el--ptm'ho de derivacion 1, conducen dos
conductores 2 y 3y de wna longitud correspondiente a un nimero im-

par de cuartos de onds (A /4) de la frecuencia de emisidn, a la co

_ nesion de la linea de receptor Te

Los extremos de los dos conductorés 2 y 3 estan unidos con
diodos 5 y 6, gque pueden estar conectados en paralelo o en contra=

paraleloe La accidn capacitiva de estos diodos 5 y 6 se compensa

_coﬁ 1a diquaicién inductiva de sintonisscidn 4. La 1inea 8, que

as'lmi.émo sale del punto de derivacion 1, tiene una longitud correg
pondiente & wn nimero impar de )\/4- Bste linea 8 conduce & otros

dos conductores 9 y 10, asi como a los conductores de emisor 13.

" Los conductores 9 y 10 poseen agimismo une longitud de wn numero in

par ‘de L /4, ¥y estan conectados entre sl a través de los diodes
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Si el emisor S5 emite shora un impulso, se hacen los “diodos
55 6y 11 y 12 conductores, ofreciendo con ello una resistencis muy
pequefia que, en el comienzo de la linea de transformador ,{ /4, de
los' conductores 9, 10 y conductores 2, 3’, representa una impedan-
cia elevada. Por oozisiguiente es poce la energia que fluye a las
dos derivaciones. Al ser recibido un impulso en la antena, no ~

son conductores los diodos 5y 6y 11 y 12, represetando por lo tan

to una resistencia elevada, La transformacion por los conductores

2y 3 en el punto de derivacidén 1, proporcione la impedancia. no=
minal en direccién al receptors Los diodos 11 y 12 actian, a trg
vés de los conductores 9 ¥ 10, asi como & traves del conductor 8,
como impedancia elevads hacia el emisor, de modo' que toda la ener—
gia de recepcion fluye al receptor.

Como es natural, la conexidn en paralelo de varios diodos

provoca un mejor cortocircioto de los. conductores en el regimen

_de emisiom. Mediante la conexidn en contra-paralelo de los dio=

dos, fluye corriente en las dos semiondas de la oscilacion de e-
mision, con lo que queda asegura&a; una proteccion suficiente, in-
clusc cuando la frecuencia de emisifn sea relativamente bajas

Mediante polarizacion de los diodos en la direccién de blo-
queo, se pueds recibir una tensidn de sefial més elevada, sin que
log diodos =e hagan conductore;, Abora bien, en el regimen de e-
misidn pueden los diodos ser también polarizados adicionalmente
en su direccidn-de paso, con el fin de en este caso mejorar to-
davia el efecto de blogueo de la linea de receptor.

Las figuras 24 y 2B representan circuitos transformsdores
de impedancia en una forma oonstructiva compacta. la disposi.c{.ém

de acuerdo con la figuras 2A puede servir, por ejemplo, para el -

~ acoplamiento de la linea de receptor. Cuando en la derivacitn 4

. existe una energia elevada, se hacen conductores los diodos 2l.
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Cuando la energia en la entrada A es pequefia, tienen los diodos 21
una resistencis Ohmica elevada. La inductancia 22 y el condensador

23 forman conjuntamente'un ecircuito oscilante, que no tiene impedsn

cia para las oscilaciones con la frecuencla de resonancige

La disposicidn representada en la figura 2B, puede ser emplea

da para el acoplamiento del emisor s la linea de antena. Cuando el

~ 1a entrada S existe una energla elevada, son los diodos 25 y 28 con

ductores, mientras que el circuito oscilante, formado por la induc-
tancia 24 0 27, asl como por el condensador 26 ¢ 29, no representa
tampoco una resistencia para las oscilaciones de la frecuencia de
resonaﬁcia. Por el contrario, los diodos 24 y 28 se encuentran blo
queados‘para pequefias cantidades de energla.

La disposicidn admite, naturalmente, modificaciones en cuanto

~a los circuitos transformadores de impedancia. Asi, por e jemplo, se

pueden elegir para los conductores de ) /4, tembién conductores de
una impedancia de conductor mée élgvada:que la impedancia conducto
Pa del resto del dispositivo. Ahora bién, pera una adaptacidn correc-
ta, habria que montar estos conductores delante y detrés de los die
dos 5y 6 (figuras 1), con objeto de conectar la linea raceptbra‘7
con la impedancia correcta. Los diodos 11 ¥ 12 pueden montarse tam~
bién en cada cinduotoi directamente detras de la :dnéa 8, si bien
en este caso esta linea 8 tendria que tener une longitud correspon-
diente a un niumerc par de ); I

Los diodos empleados eﬁ la realizacidén del emsayo, son diodoé
de silicio con una tension umbral relativamente elevada, de modo
que pueden ser cousidérados como no conductores para seiiales de re-
cepcidn, ocuando se hallan bajo esta tension umbrale

La presente solicitud que corresponde a la presentada en Sui
Za, con fecha 16 de Febrero de 1.962, bajo el Nimero 1916/62, se

acoge a los beneficios del artioulg 51 del vigente Bstatuto sobre
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propiedad industrial,
KOTA

Los puntos -d; inyencién propia y nueva que se presentan pars
que sean objeto de la presente solioi‘t_ud de Patente de Invencidn
en Espafia, por VEINTE aﬁos,} son los sliguientesi '

19,~-Un dispositivo de cambio emision-recepcion pera conduo-
$ores simétricos y asimStricos, caracterisado porque, :l',anto' en la'
l1inea de emisor, come fambiép en la linea de receptor, se prevén -
circuitos transforniado;es de impedancia, que poseen elementos semi
conducﬁcres que actuan como interruptores y qde, en régimen de emi-
sidn, se conectan con baja resistencia Shmicas .

© 20,- Un dispositivo de cambio emisién-re’cépcién de acuerdo

con-la i‘eivindicacién 1, caracterizado porque. los elementos semicon

ductores en cada uno de los dos circuitos, se conectan, o bien en

'p'a#alelo, 0o bien en contrapaz:a}élo.

3%- Un dispositivo t‘i'e cambio emisidn-recepcifn de acuerdo
con la reivindioscién 1, caracterizado porque todos los elementos
senmiconductores sstan palarizados en la di;réccit’)p‘- de blogueos

4%.~ Un dispositivo de cambio emi.sién—reéépéién de acuerdo
con ~ia; 'z'eiv‘indicacifm 3, caracterizado porque los elementos semi-
cc;nduotoros. e§tén polarizados en el sentido de paso, mientras du-— .
ra el ﬁpulso emisor.

© 59 Un dispositivo de cambio 'emisian-xecépcién para conduc—

tores esimétricos ¥ simétricos.

Tal y.comd sé ha descrito en la Memoria que antecede, repré-

sentado en el dibujo que se acompafia y para los fines gque se han

. ' 5 2 @‘?2
.especivﬁcado. , gﬁf}x, @@



La presente Mamoria consta de siete hojas, escrite s & magui~-

ns por wna sola cara.

worio, 9 9 FNF 1863
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	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



